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. KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu: ELEKTRONIKA OKRETOWA
Kod przedmiotu: Ee

Jednostka prowadzaca: Wydziat Mechaniczno-Elektryczny
Kierunek: Mechanika i budowa maszyn
Specjalno$¢: Eksploatacja Sitowni Okretowych
Modut: tresci kierunkowych

Poziom studiéw: | stopnia

Forma studiow: stacjonarne

Semestr studiéw: Il

Profil: praktyczny

Prowadzacy: dr inz. Piotr Szymak

CEL PRZEDMIOTU

Student zna budowe, zasadeg dziatania, parametry i charakterystyki podstawowych przyrzadoéw
potprzewodnikowych: diody, tranzystora bipolarnego i unipolarnego.

Student zna zasade dziatania, parametry i charakterystyki podstawowych elementéw optoelektronicznych:
diody LED, fotodiody i transoptora.

Student zna budowe, zasade dziatania, parametry i charakterystyki podstawowych uktadéw wzmacniaczy
RC i wzmacniaczy operacyjnych.

Student zna budowe, zasade dziatania, parametry i charakterystyki podstawowych uktadéw generatoréw
sinusoidalnych i impulsowych.

Student zna zasady dziatania i parametry podstawowych uktaddéw cyfrowych oraz zasady realizacji
arytmetyki binarnej.

Student zna strukture i dziatanie uktadéw PLD.
Student zna podstawowg architekture mikroprocesora: uktad wykonawczy i sterujacy.

Student ma wiedzeg i umiejetnosci w zakresie dokumentacji technicznej — schematy elektroniczne,
symbole, interpretacja, lokalizacja usterek wyktadéw i laboratorium. dostarcza wyktadowcy nowe materiaty
odnoszace sie do tresci poprzednich wyktadéw i laboratorium.

WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI | INNYCH KOMPETENCJI
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EK4
EK5
EK6

EK?7

EK8

Znajomos¢ fizyki na poziomie szkoty Sredniej.

W zakresie matematyki znajomos$¢ rachunku wektorowego, rézniczkowego i catkowego, operatorowego
oraz liczb zespolonych.

Znajomosé podstawowych zagadnien z dziedziny elektrotechniki.

EFEKTY KSZTALCENIA

Student zna budowe, zasadeg dziatania, parametry i charakterystyki podstawowych przyrzadoéw
potprzewodnikowych, w tym optoelektronicznych

Student zna budowe, zasade dziatania, parametry i charakterystyki podstawowych uktadéw analogowych.
Student zna zasade dziatania i parametry podstawowych uktadow cyfrowych.

Student zna podstawowg architekture mikroprocesora.

Student zna strukture i dziatanie uktadéw PLD.

Student potrafi realizowac proste operacje arytmetyki binarnej.

Student ma wiedze nt. dokumentacji technicznej — schematy elektroniczne, symbole, interpretacja,
lokalizacja usterek

Student umie interpretowac schematy elekironiczne, symbole i lokalizowaé usterki na podstawie
dokumentacji techniczne.

TRESCI PROGRAMOWE
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WYKLADY

Podstawy elektroniki
Elementy i uktady elektroniczne i energoelektroniczne, obstuga i wymiana
Wzmacniacze elektroniczne
Wzmacniacze operacyjne
Generatory
Podstawy uktadéw cyfrowych
Uktady PLD
Podstawy mikroprocesora
Dokumentacja techniczna — schematy elektroniczne, symbole, interpretacja, lokalizacja usterek
Razem
CWICZENIA
Arytmetyka dwdjkowa
Kolokwium-zaliczenie
Razem
ZAJECIA LABORATORYJNE
Pomiar charakterystyk diody pétprzewodnikowej
Pomiar charakterystyk tranzystora polowego
Badanie wzmacniacza RC
Badanie wzmacniacza operacyjnego
Badanie generatorow
Badanie bramek logicznych i przerzutnikéw
Badanie licznikéw i rejestrow

Dokumentacja techniczna — schematy elektroniczne, symbole, interpretacja, lokalizacja usterek

Razem
NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

Notebook z projektorem
Tablica i kolorowe pisaki

Stanowiska dydaktyczne laboratorium elektroniki

SPOSOBY OCENY
FORMUJACA
Wejsciowka EK1-EK3
Wykonanie sprawozdania z zaje¢ laboratoryjnych EK1-EK3, EK7-EK8
PODSUMOWUJACA
Kolokwium EK1-EK5, EK7
OBCIAZENIE PRACA STUDENTA
Forma aktywnosci Srednia liczba godzin na zrealizowanie aktywnosci
semestr ] razem

Godziny kontaktowe z nauczycielem 40 40
Przygotowanie sie do wyktaddéw i ¢wiczen 20 20

SUMA GODZIN W SEMESTRZE 60 60

PUNKTY ECTS W SEMESTRZE 2 2

Liczba
godzin
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LITERATURA

PODSTAWOWA
Rusek W., Pasierbinski J.: Elementy i uktady elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach, WNT, 2006.

Praca zbiorowa: Elektronika Cz.l, Skrypt AMW, 1980.
Praca zbiorowa: Elektronika Cz.ll, Skrypt AMW, 1981.

PROWADZACY PRZEDMIOT
dr inz. Piotr Szymak, p.szymak@amw.gdynia.pl



Formy oceny

Efekt Na ocene 2 Na ocene 3 Na ocene 4 Na ocene 5
Student zna budowe, zasade dziatania, parametry i charakterystyki podstawowych przyrzgddéw pdtprzewodnikowych, w tym optoelektronicznych
Student nie zna budowy, zasady Student zna budowe, zasade dziatania, Sturd;nttfng tr)]udol\:\tle, za:sljde dz".d*an.'a.’ Student zna budowe, zasade dziatania,
dziatania, parametréw i charakterystyk  |parametry i charakterystyki tylko dwoch pat a eh yie arz lerystyii co najmnie) parametry i charakterystyki

EK1 |podstawowych przyrzadéw wybranych przyrzadéw ez f rec p;zy_rkz a OVL_ diodv i t X podstawowych przyrzadéw
potprzewodnikowych: diody, tranzystora |pétprzewodnikowych: diody, tranzystora Eo plrzewo nll g\zycd I |to yi r?nzys ora potprzewodnikowych: diody, tranzystora
bipolarnego i unipolarnego, diody LED, |bipolarnego lub unipolarnego, diody ::)_o a:rnrego ud. 'do I)_/IIEIDraPZtyZFJr(;i . bipolarnego i unipolarnego, diody LED,
fotodiody i transoptora. LED, fotodiody i transoptora.. unipolarnego, diody - fotodiody 1 fotodiody i transoptora.

transoptora.
Student zna budowe, zasade dziatania, parametry i charakterystyki podstawowych uktadow analogowych.
Student nie zna budowy, zasady Student zna budowe, zasade dziatania, Staur:;f:;niac?]ufol\:\tle; za:sl'jde ?;'a{:.ma’ Student zna budowe, zasade dziatania,
dziatania, parametréw i charakterystyk  |parametry i charakterystyki tylko jednego P Ty | charaklerystyxi wzmacniaczy parametry i charakterystyki

EK2 operacyjnych i generatoréw
podstawowych uktadéw analogowych: |wybranego wzmacniacza operacyjnego, | . idainveh lub . podstawowych uktadéw analogowych:
wzmacniaczy operacyjnych, generatoréw |generatora sinusoidalnego i smursm a nyr::_ u Wz;naf:maczy wzmacniaczy operacyjnych, generatorow
sinusoidalnych i impulsowych. impulsowego. ?rr?r?u?ggwggh ' generatorow sinusoidalnych i impulsowych.

Student zna zasade dziatania i parametry podstawowych uktaddw cyfrowych.
Student nie zna zasady dziatania ! Student zna zasade dziatania i parametry|Student zna zasade dziatania i parametry Student zna zasadg dziatania | .

EK3 |Parametrow podstawowych uktadéw tylko jednego wybranego uktadéw tylko jednego wybranego uktadow parametry podstawowych uktadéw
cyfrowych: bramek logicznych, . . . . cyfrowych: bramek logicznych,

S : cyfrowego sekwencyjnego i cyfrowego sekwencyjnego i S .
przerzutnikéw, jednostki arytmetyczno- kombinacyjnego Kkombinacvinedo przerzutnikow, jednostki arytmetyczno-
logicznej, licznkéw i rejestrow. ’ yinego. logicznej, licznkéw i rejestrow.

Student potrafi realizowac proste operacje arytmetyki binarnej.

EK6 |Student nie potrafi realizowaé prostych Student potrafi realizowac co najmniej Student potrafi realizowac proste Student potrafi realizowac proste

operacje arytmetyki binarej. jedng wybrang operacje arytmetyki operacje arytmetyki binarnej tylko na operacje arytmetyki binarnej zaréwno na
binarnej. liczbach w kodzie NB lub BCD. liczbach w kodzie NB jak i BCD.

Student zna podstawowg architekture mikroprocesora.

Student nie zna podstawowej architekur . .

EK4 mikroprocesora pNie umie wslkazaé y Student zna podstawowa architekure Student zna podstawowa architekure Student zna podstawowg architekure
funkeii uktadu w. KONaWCzedo i mikroprocesora mikroprocesora i umie wskazaé funkcje |[mikroprocesora. Umie wskazac funkcje
sterujjqcego y 9 P ’ uktadu wykonawczego lub sterujacego. |uktadu wykonawczego i sterujgcego.
Student zna strukture i dziatanie uktaddéw PLD.

Student nie zna struktury i dziatania Student zna strukture i dziatanie uktadéw |Student zna strukture i dziatanie uktadéw

EK5 |uktadow PLD. Nie umie wyspecyfikowac Student zna strukture i dziatanie uktadéw PLD. Umie wyspecyfikowac¢ uktad PLD. Umie wyspecyfikowaé uktad

uktadu cyfrowego w strukturze PLD przy
zastosowaniu metody schematoéw i
tekstowej.

PLD.

cyfrowy w strukturze PLD przy
zastosowaniu metody schematéw lub
tekstowej.

cyfrowy w strukturze PLD przy
zastosowaniu metody schematdéw i
tekstowej.




EK7

Student ma wiedze nt. dokumentacji technicznej — schematy elektroniczne, symbole, interpretacja, lokalizacja usterek

Student nie ma wiedzy nt. dokumentacji
technicznej — schematy elektroniczne,
symbole, interpretacja, lokalizacja
usterek.

Student ma podstawowg wiedze nt.
dokumentacji technicznej — schematy
elektroniczne, symbole, interpretacja,
lokalizacja usterek.

Student ma dobrag wiedze nt.
dokumentacji technicznej — schematy
elektroniczne, symbole, interpretacja,
lokalizacja usterek.

Student ma petng wiedze nt.
dokumentacji technicznej — schematy
elektroniczne, symbole, interpretacja,
lokalizacja usterek.

EK8

Student umie interpretowac schematy elektroniczne, symbole i lokalizowac usterki na podstawie dokumentacji technicznej.

Student nie umie interpretowac
schematdéw elektronicznych, symboli i
lokalizowa¢ usterek na podstawie
dokumentacji technicznej.

Student umie w stopniu podstawowym
interpretowac schematy elekironiczne,
symbole i lokalizowa¢ usterki na
podstawie dokumentacji technicznej.

Student umie w stopniu zaawansowanym
interpretowac schematy elekironiczne,
symbole i lokalizowaé usterki na
podstawie dokumentacji technicznej.

Student umie biegle interpretowac
schematy elektroniczne, symbole i
lokalizowa¢ usterki na podstawie
dokumentacji technicznej.




